
证券研究报告

行业研究 / 行业点评 2026 年 03 月 16 日

行业及产业

电子

AMAT 携手 SK hynix、Micron 合作开发新一

代存储芯片

——电子行业周报（2026/3/9-3/15）

强于大市 投资要点：

 本周（2026/3/9-3/15）SW 电子行业指数（-1.23%），涨跌幅排名 20/31 位，沪深 300
指数（+0.19%）。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭（+5.03%），电力设备（+4.55%），
建筑装饰（+4.12%），公用事业（+3.07%），银行（+1.39%），涨跌幅后五分别为:国防
军工（-6.64%），石油石化（-4.33%），综合（-4.30%），有色金属（-3.69%），传媒（-3.23%）。
本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：印制电路板（+2.95%），LED（+2.19%），
分立器件（+1.84%），涨跌幅后三分别是：被动元件（-5.13%），半导体设备（-4.86%），
集成电路封测（-3.82%）。

 本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：南亚新材（+20.96%），中英科技
（+19.87%），德明利（+18.05%），东山精密（+16.22%），华特气体（+15.49%）。
涨跌幅排名后五的股票分别是：灿芯股份（-15.82%），伊戈尔（-15.01%），芯原股份
（-13.42%），朝阳科技（-12.94%），ST 恒久（-12.66%）。

 AMAT 携手 SK hynix、Micron，合作开发新一代存储芯片。2026 年 3 月 13 日，AMAT
宣布与 SK hynix、Micron 达成战略合作，两家厂商正式加入其总投资最高 50 亿美元的 EPIC
设备与制程创新中心，成为创始合作伙伴。本次合作聚焦 DRAM、HBM、NAND 等 AI 存储
芯片的核心技术、制程工艺与 3D 先进封装联合研发。

 Samsung 与 NVIDIA 加速研发下一代 NAND Flash 存储芯片。据韩国《首尔经济日报》3
月 13 日报道，Samsung Electronics 与 NVIDIA 达成深度合作，联合推进下一代 NAND Flash
存储芯片研发。由 Samsung 半导体研究院、NVIDIA、美国佐治亚州理工学院组成的联合研
究团队，成功开发出“物理信息神经算子”AI 模型，可将铁电基 NAND 器件的性能分析速
度较现有模型提升 10000 倍以上。

 NVIDIA GTC 2026 召开在即。NVIDIA GTC 2026 大会将于 2026 年 3 月 16-19 日在美国
圣何塞召开，黄仁勋的主题演讲将重点发布 Feynman 下一代芯片架构、NemoClaw 开源
AI 智能体平台等 AI 基础设施更新。其中，Feynman 架构采用台积电 1.6nm A16 制程，引
入光通信技术降低数据中心能耗，聚焦 AI 推理场景，进一步拓展公司在该市场的份额，预计
2028 年正式上市。

 寒武纪披露 2025 年年报。2026 年 3 月 12 日，寒武纪发布 2025 年年度报告，年报数据显
示，公司 2025 年营业收入达 64.97 亿元，同比大幅增长 453.21%，归母净利润为 20.59 亿
元，同比增长 555.24%，基本每股收益为 4.93 元。公司业绩爆发式增长主要得益于人工智
能行业算力需求的持续攀升，依托在人工智能芯片产品、基础软件平台、集群软件工具链方
面的技术突破，公司产品已在运营商、金融等多个重点行业实现规模化部署，其中云端产品
线全年实现收入约 64.77 亿元，同比增长 455.34%。公司 2025 年研发投入达 11.69 亿元，
同比增长 9.03%，研发投入占营业收入比例为 17.99%，持续聚焦核心技术迭代。

 投资建议：AMAT 联合 SK hynix、Micron 开发新一代 AI 存储芯片，加速技术迭代与商业化
落地。AI 算力爆发驱动全球存储产业链向 AI 专用技术倾斜，设备与制造端协同创新成行业
核心趋势。建议关注国产存储芯片产业链投资机会。

 风险提示：1）行业周期性波动风险；2）技术迭代不及预期风险 3）AI 芯片生态建设不及预
期风险

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：

资料来源：聚源数据，爱建证券研究所
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1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数（-1.23%），涨跌幅排名 20/31 位，沪深 300 指数（+0.19%）。

SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭（+5.03%），电力设备（+4.55%），建

筑装饰（+4.12%），公用事业（+3.07%），银行（+1.39%），涨跌幅后五分别为:

国防军工（-6.64%），石油石化（-4.33%），综合（-4.30%），有色金属（-3.69%），

传媒（-3.23%）。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

资料来源：iFinD，爱建证券研究所
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1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：印制电路板（+2.95%），LED

（+2.19%），分立器件（+1.84%），涨跌幅后三分别是：被动元件（-5.13%），

半导体设备（-4.86%），集成电路封测（-3.82%）。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览

资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：南亚新材（+20.96%），中英科

技（+19.87%），德明利（+18.05%），东山精密（+16.22%），华特气体（+15.49%）。

涨跌幅排名后五的股票分别是：灿芯股份（-15.82%），伊戈尔（-15.01%），芯原

股份（-13.42%），朝阳科技（-12.94%），ST 恒久（-12.66%）。



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 4

行业研究 2026 年 03 月 16 日

图表 3：SW 电子个股本周涨跌幅前五 图表 4：SW 电子个股本周涨跌幅后五

资料来源：iFinD，爱建证券研究所 资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

半导体指数（SOX）本周涨跌幅为+1.76%，恒生科技指数本周涨跌幅为+0.62%。

图表 5：本周费城半导体指数 图表 6：本周恒生科技指数

资料来源：iFinD，爱建证券研究所 资料来源：iFinD，爱建证券研究所

中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是：半导体（-1.12%），电子（-0.20%），

电脑及周边设备（+1.08%），光电（+2.38%），通信网路（-1.54%），电子零组

件（+5.70%），电子通路（+5.36%），资讯服务（-0.98%），其他电子（-2.28%）。
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图表 7：2025 年 4 月-2026 年 3 月中国台湾电子指数涨跌幅一览

资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 AMAT 携手 SK hynix、Micron，合作开发存储芯片

2026 年 3 月 13 日，Applied Materials（AMAT）宣布与 SK hynix、Micron 达成

战略合作，联合开发下一代 AI 存储芯片，两家存储龙头将成为应用材料 EPIC（设备

与制程创新及商业化）中心的创始合作伙伴。

EPIC 中心是 AMAT 在半导体设备研发领域的重磅布局，规划总投资最高达 50 亿美

元，资本支出将随项目落地逐步释放。其中，与 Micron 的合作将聚焦 DRAM、HBM、

NAND 技术研发，协同双方创新中心的技术专长；与 SK hynix 的合作将聚焦存储芯

片材料、制程整合及下一代 DRAM/HBM 的 3D 先进封装技术，相关研发工作落地

EPIC 中心。

2.2 Samsung 与 NVIDIA 合作加速研发下一代 NAND Flash

据韩国《首尔经济日报》3 月 13 日报道，Samsung Electronics 与 NVIDIA 达成深

度合作，联合推进下一代 NAND Flash 存储芯片研发。由 Samsung 半导体研究院、

英伟达、美国佐治亚州理工学院组成的联合研究团队，成功开发出“物理信息神经算

子”AI 模型，可将铁电基 NAND 器件的性能分析速度较现有模型提升 10000 倍以上。

本次合作是全球存储龙头与 AI 算力龙头的跨界协同，将大幅缩短下一代铁 NAND 芯

片的研发与商业化周期，同时 NVIDIA 通过布局存储上游核心技术，进一步完善 AI
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算力全栈生态。

2.3 NVIDIA GTC 2026 将于 3 月 16-19 召开

NVIDIA GTC 2026 大会将于 3 月 16-19 日在美国圣何塞举办，公司 CEO 黄仁勋将

在主题演讲中，重点发布 Feynman 下一代芯片架构、NemoClaw 开源 AI 智能体平

台等多项 AI 基础设施更新。

其中，Feynman 作为新一代架构，采用台积电 1.6nm A16 制程，通过引入光通信技

术优化数据中心能耗表现；产品锚定 AI 推理核心赛道，预计将于 2028 年正式上市。

2.4 寒武纪发布 2025 年年报

2026 年 3 月 12 日，寒武纪发布 2025 年年度报告。年报数据显示，公司 2025 年营

业收入达 64.97 亿元，同比大幅增长 453.21%；归母净利润为 20.59 亿元，同比增

长 555.24%；基本每股收益为 4.93 元，盈利能力显著提升。

公司业绩爆发式增长，主要得益于人工智能行业算力需求的持续攀升。依托在人工智

能芯片产品、基础软件平台、集群软件工具链方面的技术突破，公司产品已在运营商、

金融、互联网等多个重点行业规模化部署，获得客户广泛认可。其中，云端产品线全

年实现收入约 64.77 亿元，同比增长 455.34%。

公司 2025 年研发投入达 11.69 亿元，同比增长 9.03%，研发投入占营业收入比例为

17.99%，持续聚焦核心技术迭代。截至报告期末，公司累计申请专利 2846 项，研

发团队占员工总人数的 80.13%。此外，公司拟实施利润分配及资本公积金转增方案，

向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），每 10 股转增 4.9 股。

2.5 Broadcom 推出首款 400G 光学 DSP 芯片 Taurus BCM83640

据 IT 之家 2026 年 3 月 12 日报道，全球高速光芯片龙头 Broadcom 正式发布业界

首款单通道 400G 光 PAM4 DSP 芯片 Taurus BCM83640，专为新一代 AI 数据中心

1.6T/3.2T 高速光模块打造。

该芯片采用 3nm 进制程与全集成单片式设计，支持 PAM4 高阶调制，符合 IEEE、

OIF 全系列行业标准；相较当前业界主流的 200G/通道技术，单通道带宽实现翻倍，

可在 1U 系统内实现 102.4T 的交换容量，带宽密度与能效表现均实现行业领先。

2.6 IBM 联合 Lam Research 开发亚 1nm 逻辑芯片制程技术

2026 年 3 月 10 日，IBM 宣布与泛林集团（Lam Research）达成合作，联合攻关亚

1nm（1nm 以下）逻辑芯片制程技术。
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当前生成式 AI 大模型参数规模持续扩容，传统半导体制程的性能功耗瓶颈日益凸显，

亚 1nm 制程凭借低功耗、高性能的核心优势，将成为下一代数据中心、边缘计算及

高端终端的核心技术底座。

根据协议，双方将整合 IBM 纽约奥尔巴尼园区的顶尖研发能力与泛林集团端到端的

半导体工艺设备技术体系，共同构建并验证基于纳米片、纳米堆叠器件的完整工艺流

程，重点完成背面供电技术的优化升级。本次合作的核心目标，是实现 High-NA EUV

光刻机复杂图案的高良率稳定转移，打通亚 1nm 制程的商业化量产路径。

3. 风险提示
1）行业周期性波动风险：存储芯片行业具备显著的强周期属性，市场供需格局变化

易引发产品价格大幅波动。若后续全球 AI 算力基础设施建设进度放缓、下游算力需

求不及预期，或行业头部厂商产能集中释放导致高端存储芯片供过于求，将引发产品

价格下行，进而影响产业链相关企业的营收与盈利水平。

2）技术迭代不及预期风险：存储行业技术迭代速度快，高端存储芯片研发需持续投

入巨额资金，且对材料、制程、先进封装、量产良率均有极高要求。若后续企业核心

技术研发进度不及预期、量产良率爬坡未达预设目标，将导致产品竞争力下滑，进而

影响技术商业化落地与长期盈利能力。

3）AI 芯片生态建设不及预期风险：国内 AI 芯片厂商已实现产品性能与规模化部署

的重大突破，但相较于国际龙头，自主软件生态的适配广度、开发者生态完善度仍存

在差距。
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体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行
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本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦
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